Vorlesung Festkorperphysik Il: Grenzflichen Arbeitsblatt 7.1

Wachstums- und Auflésungsprozesse

Atome in Halbkristalllagen (, kink sites”) haben im Vergleich zu Atomen im Volumen

der Bindungen zu Nachbaratomen. Unter

Gleichgewichtsbedingungen ist das elektrochemische Potential dieser Atome in Halbkristalllagen

Folgenden grundsatzlichen Typen von (homoepitaktischem) Wachstumverhalten gibt es:

1)

2)

3)

Dabei geschehen Wachstum bzw. Auflésung jeweils Gber:

1)

2)

3)

(Elektrochemisches) Wachstum aus Flissigkeiten unterscheidet sich in vielerlei Aspekten vom
Wachstum aus der Gasphase (z.B. durch Bedampfung). Nennen Sie drei typische Unterschiede:

1)

2)

3)

Zeichnen Sie in der nebenstehenden Skizze fiir einen @
Abscheidungsprozess, bei dem Spezies in Losung tGber : —O—
eine lonentransferreaktion zu Adatomen auf der CaalX) I
Elektrodenoberflache werden, schematisch die

ortsabhangige Adatomkonzentration unter

stationdren Bedingungen ein.

Wie variiert im obigen Beispiel die lokale Abscheiderate mit dem Ort (ebenfalls einzeichnen)?



Eine kontinuierliche Erhéhung der (globalen) Abscheiderate, z.B. durch VergroRRerung der

Uberspannung, fiihrt zu

Zum Weiterdenken:
Sind StufenfluBwachstum und 2D Wachstum tatsachlich zwei grundlegend unterschiedliche

(systemabhangige) Typen von Wachstum, die klar unterschieden werden konnen?

Falls Sie noch Fragen haben, notieren Sie diese:
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